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3SK263

〒370-0596  群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号�

特長 ・エンハンスメントタイプである。
・AGCが簡単にできる(VG2S=0Vでカットオフ)。
・雑音指数が小さい。
・混変調特性が優れている。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃ unit
ドレイン・ソース電圧 VDS 15 V
ゲート1・ソース電圧 VG1S ± 8 V
ゲート2・ソース電圧 VG2S ± 8 V
ドレイン電流 ID 30 mA
許容損失 PD 200 mW
チャネル温度 Tch 125 ℃
保存周囲温度 Tstg － 55～＋125 ℃

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃ min typ max unit
ドレイン・ソース電圧 VDS VG1S=0, VG2S=0, ID=100µA 15 V
ゲート1・ソースしゃ断電圧 VG1S(off) VDS=6V, VG2S=4V, ID=100µA 0 0.7 1.3 V
ゲート2・ソースしゃ断電圧 VG2S(off) VDS=6V, VG1S=3V, ID=100µA 0.1 0.9 1.6 V
ゲート1しゃ断電流 IG1SS VG1S=± 6V, VG2S=VDS=0 ± 50 nA
ゲート2しゃ断電流 IG2SS VG2S=± 6V, VG1S=VDS=0 ± 50 nA
ドレイン電流 IDSX VDS=6V, VG1S=1.5V, VG2S=4V 2.5※ 24※ mA
順伝達アドミタンス yfs VDS=6V, ID=10mA, VG2S=4V, 14 mS

f=1kHz
入力容量 Ciss VDS=6V, f=1MHz 2.7 pF
帰還容量 Crss VG1S=0, VG2S=4V 0.015 0.03 pF
電力利得 PG VDS=6V, ID=10mA 18 21 dB
雑音指数 NF VG2S=4V, f=200MHz 1.1 2.2 dB

※ : 3SK263は、IDSXにより次のように分類している(unit : mA)。
単体印刷 RJ
ランク 4 5 6 　　外形図　2096A
IDSX 2.5～ 6.0 5.0～ 12.0 10.0～ 24.0 　　(unit : mm)

N 4 4 2 3 B

注文コードNo. N 4 4 2 3 B

NチャネルMOS形シリコン電界効果トランジスタ(デュアルゲート)

FMチューナ , VHFチューナ高周波増幅用

71099

71099 SI IM / 90798SI ◎祝田 特許変 / 62395TS外変 / 30893MH 寿◎丹野 AX-9847

No.

1 : Drain�
2 : Source�
3 : Gate1�
4 : Gate2�
�
SANYO : CP4

0.
5

0～0.1

0.16

1.9
0.95 0.95

0.4
4 3

0.95 0.85

2.9

0.6
21

0.
5

1.
10.
8

2.
5

1.
5

半導体ニューズNo.4423Aとさしかえてください。
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PG, NF測定回路図
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